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Novas Tecnologias de Microelectrónica
New Microelectronics Technologies

A empresa alemã SMI - System
Microelectronic Innovation é o pri-
meiro fabncante europeu com uma nova
tecnologia para circuitos Integrados de
semicondutores bipolares super-rápi-
dos. Trata-se da tecnologia designada
ASSET (Ali Spacer Separated Element
Transistor), que permite fabricar cir-
cuitos integrado de menores dimen-
sões e mai rápidos. Assim, a empresa
Slvll torna-se um notáv el fornecedor de
circuitos integrados inovadores de alta
velocidade.

De um investimento total de 4 mi-
lhões de contos, cerca de 1,7 milhões
foram gastos em novos equipamentos
para produzir alguns dos dispositivos
de lógica ECL mais eficazes no merca-
do mundial e ainda RAMs em ECL. Na
Europa apena a SMI e a Synergy (em-
presa americana que estabeleceu um
acordo com a empresa alemã) possuem
licença de produção do grupo japonês
Toshiba.

Por meio de uma das técnicas mais
modernas de isolação (chamada "trench
isolation'') que se usa em microelec-
trónica, as estruturas de transistores
podem atingir frequência de transição
de 17 GHz e tempos de atraso de 70 ps
com uma largura de linha apenas de 1,2
um. Tal rapidez consegue-se com ou-
tras tecnologias somente através de
litografia ubmicróruca de aproxima-
damente 0,6 um e portanto com equipa-
mento muito mais caro.

Os transistores feitos com a
tecnologia ASSET são 60%> menores
que os transistores produzidos por
tecnologias comparáveis com iguais
parâmetros de projecto. Além disso, o
consumo de potência é reduzido. Ainda
se ev idencia a vantagem dos elementos
internos do tran istor se separarem por
um simples controlo de filme fino em
vez de um corte no SIlício.

Com esta nov a tecnologia podem ser
obtidos nív eis técnicos fundamentais

, , .que ate ao presente so se conseguiam
corn arserueto de gálio, material caro e
\ enoso.

Aspecto da actrv Idade técmca moderna
na concepção de circuitos rmcroelectrómcos

Respondem rapidamente às solicita-
ções do mercado 50 engenheiros de
desenvolvimento e 28 engenheiros de
métodos, todos bastante qual ificados e
com \ asta experiência, que utilizam
meios próprios de produção de bola-
chas. No passado mês de Janeiro a
empresa recebeu o certificado de gestão
de qualtdade ISO 90011.

São clientes normais da SML insta-
lada no parque tecnológico de Oder
(próximo de Frankfurt), os fabricantes
de equipamentos electrórncos Grundig
e Blaupunkt e ainda instaladores de

, .
automoveis.

Entre os produtos lançados recente-
mente no mercado europeu conta-se
circuitos integrados para relógios de
rádio controlados, comutadores de po-
tência inte hgente e circuitos integrados
bipolares de alta frequência para tele-
cornurucações.

Urna licença da Synergy deixa pro-
duzir todos os dispositi vos lógicos e
RAMs. No futuro os projectistas da
SMI também terão ace so às regras de
projecto da família de ASICs da Synergy
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